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CAMPUS: Leopoldina

DISCIPLINA: Eletronica | | CODIGO: GO3ELET1.01
Inicio: 2023/1
Carga Horaria: Total: 60 horas/aula Semanal: 04 aulas/aula Créditos: 04

Natureza: Tedrica

Area de Formagao - DCN: Profissionalizante

Competéncias/habilidades a serem desenvolvidas: C1.0, H1.2, C2.0, H2.1, H2.2, H2.4,
C3.0, H3.1, H3.2, C5.0, H5.1, C6.0, H6.1, H6.2, H6.4, C8.0, H8.1, H8.2, C9.0, H9.3, C10.0,
H10.5, C11.0, H11.1, C12.0, H12.2, C13.0, H13.2, H13.3, H13.4

Departamento que oferta a disciplina: Departamento de Eletroeletrénica

Ementa:

Sistemas eletrénicos. Diodos: estrutura atdmica, dopagem e jungéo PN; diodo ideal; modelos
linearizados; analise de circuitos com diodos; diodo Zener; diodo emissor de luz; circuitos
grampeadores, ceifadores e multiplicadores de tensdo; circuitos retificadores. Circuitos
retificadores com filtro a capacitor. Transistor bipolar de jungdo: principios de operacéo e
caracteristicas; polarizagao; operagao como chave; transistores em circuitos amplificadores.
Transistores de efeito de campo. Amplificador operacional: caracteristicas, aplicagdes lineares
e ndo-lineares. Fontes de alimentagcdo com reguladores de tensédo.

Curso(s) Periodo Eixo Obrigatéria| Optativa
Engenharia de Controle e Automacao 6° Eletrénica X

INTERDISCIPLINARIDADES

Pré-requisitos

GO3ACEL1.01 - Analise de Circuitos Elétricos |
Correquisitos

Nao ha

Objetivos: A disciplina devera possibilitar ao estudante
1 | Analisar circuitos eletronicos envolvendo os principais dispositivos eletrénicos.
2 | Projetar circuitos eletrénicos utilizando os principais dispositivos eletrénicos.

Carga-horaria

Unidades de ensino
Horas/aula

Diodos:

-Materiais semicondutores
-Dopagem e jungdo PN
-Modelos linearizados do diodo
1 Analise de circuitos com diodos (grampeadores, ceifadores, 18
multiplicadores de tensao, entre outros)

-Circuitos retificadores de meia-onda e onda completa
-Diodos Zener

-Diodos emissores de luz (LED)

2 [Transistor Bipolar de Juncéo (TBJ): 12
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-Estrutura do transistor (NPN e PNP)

-Principios de operagao do TBJ

-Configuracdo base-comum, emissor-comum e coletor comum
-Polarizacdo CC do TBJ

-Operacao do TBJ como chave

-Analise CA do TBJ

-Amplificadores com TBJ

Transistor de Efeito de Campo (FET):
-Estrutura do transistor de efeito de campo
-Tipos: JFET, MOSFET e MESFET
-Polarizacdo do FET 12
-Operacéo do FET como chave
-Amplificadores com FET
-Comparacédo entre TBJ e FET

Amplificador Operacional (amp-op):

-Fundamentos basicos de amp-ops

-Circuitos lineares com amp-ops (multiplicador de ganho, somador,
subtrator, buffer, nogdes de filtros ativos, entre outros) 12
-Circuitos  nao-lineares com amp-ops (comparador simples,
comparador com histerese, integrador, conversao de forma de onda,
geracao de forma de onda, entre outros)

Fontes de alimentagdo com reguladores de tensao:
-Estrutura de fontes de alimentacao

-Filtro capacitivo

-Regulacéo de tensado com diodo zener
-Regulac&o de tensdo com transistor

-Reguladores de tenséao integrados (7812 € 7912; LM317 e LM337K)

Total 60
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